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Metoa (HOTOXHMHUECKOrO BblXKHTraHHsi nposasa [1?2] Haxoaut Bce Gouee
LWUPOKQe HpHMEHeHHe B CHEKTPOCKONMU KOHAEHCHPOBAHHOTO COCTOSIHHS Be-
mectBa [%4]. Hcnoab3yercst He TOJbKO BbIZKHraHHe KBa3HMOHOXPOMATH-
YeCKHM CBETOM B CTAallHOHADHOM peXKHMe, HO H CBeT CJOXKHOro CHeKTpaJb-
HOTO COCTaBa, a Takike cBeroBble umnyabchl [°]. B pa6Gore [®] pasBura
KJlaCCHYECKasi. TEOPHsI OTKJHKa CeJIeKTHBHOH (OTOXPOMHOM cpejsl Ha IMociie-
JIOBATEJIbHOCTL NHKOCEKYHAHBIX HMIyJbcOB. BMmecTe ¢ TeM oOTCyTCTBYeT
KBAHTOBAsi TEOPHs B3aHMOJEHCTBHs OJAMHOYHOTO HMIYJbCa C CeJEeKTHBHOM
dboToxpomHOil cpefol, AJHTEJbHOCTh KOTOPOro CPaBHHMa HJIH MeHblle Xa-
pPaKTEepHbIX BpeMeH peJlaKCaluH Cpe/bl.

Mojaenupyem mnpouecc GOTOXHMHUECKOrO BBIXKHT'aHHs NpOBaJia CJaeayio-
M o6pazoM. Pacemorpum ancambab aByxyposueBbix cucrem {0, 1} ¢ He-
OJHOPOJHBIM pacmnpeesnernem Q(Qoi, f) sHepruu Qo nepexoga 0—-1. Ilox
JefiCTBHEM CBETOBOT'O HMIyJ/IbCa, COJEpKallero pPe3oHaHCHYIO ¢ 3THM Iepe-
XOI0OM 4acToTy, cHCTeMa H3 cocTOosiHHs ( mepexoAMT B BO30YMKAEHHOe CO-
CTOsiHHE 1, W fasiee ¢ ONpeJeeHHOl BepPOATHOCTbIO MPOHCXOAMT IpeBpalile-
HHe BO30y K/JIeHHOH CHCTeMBI, B pe3yJ/ibTaTe uYero OHa NepecTaer IOrJollaTh
Ha mpexHel uyactore 0—-1 mepexona. DTo npespalleHue OyaemM ONHCHIBATh
Kak Ilepexo/i Ha HeKOTOphIH TPeTHil ypoBeHb 2.

B pesyJabTaTe npoXoK/1eHHs CBETOBOrO HMIyJibca yepe3 cesleKTHBHYI0 (O-
TOXPOMHYIO cpely (GYHKIHS HEOAHOPOJAHOro pacnpejiesneHusi sHeprud [3]
ONTHYECKOro Ilepexoja JBYXYPOBHEBHIX CHCTeM Oy/leT HMeTh BHJ

@ (Qo1, 1) =00 (Q01) exp [—P (Qo1, ) ] 2 @o(Qa1) [1 — P (Qu, 1) ], (1)

rae go(€01) — mnepBoHauaspHasi (QYHKIHs HEOJHOPOJHOrO paclpejeseHus,
P(Q01,f) — BepOATHOCTb TOTO, YTO K MOMEHTY BPeMeHH ! CHCTeMa HCIH-
THIBAeT NepPeXojl B COCTOsIHHE 2.

ITpu mpoXoKaAeHHH KOPOTKOrO MMMNy/bca MaJoii HHTEHCHBHOCTH Pa3yMHO
NpeanosoxRuTb, uto P(Qq, {) <1 u Tem cambim npeHebpeun 3ddekTamu
HACBIEHHS] KOHTypa NpoBaJa, cylleCTBeHHbIMH JIJIsi CTallHOHaPHOro Bo36YyK-
Jenus. B TakoMm npubinkKeHHH BO3MOXKHO PacCMOTpeTh KBAHTOBOMEXaHHYe-
CKHIi mpoluecc o0pa3oBaHHsi MPOBaJa, HCIOJb3ysi TEOPHIO BO3MYLIEHHIA.

Hcnonbays GopMyJsisl TeOpHH 3aBHCSAILET0 OT BPeMeHH BTOPHYHOrO CBe-
yeHHsi [7] MoxKeM HamucaTh

P(Qoi,t)= fdQW(Qoi,g,t),‘ (2)

rae W (Qq1, 2, f) — BeposATHOCTL TOTO, 4TO K MOMEHTY { CHCTeMa OKa3aJacCh
B COCTOSIHHH 2, HCIYCTUB 3HEPTHIO Q:
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t t t' :
W(Qo,,Q,t)= ffdti dt/1 fdtz fdt'z eXp [lQ(ti—t’j)]S(tz, t'z)X

Xag, (t'y—t, 'y —ts, ty—1), (3)
rae aq, (f'1—1t, t's—1Uts ti—1t) — KoppeasiHOHHast (PYHKLHS CHCTEMBI,
S (f, '2) — KoppeasinHoHHasi QyHKUHST HMITYJIbCA.

ag“(t’i e tj, t’1 — t’z, t1 _— tz) =<U:’) exp [l(H—l—LY) (t1 = tz) ] Ug ><
X exp [lH (t'1 _— ti)]Un exp [-—l(H—— ly) (f’i — t'z)]vm ><
Xexp [—iH (t'a— t2) ] Do, (4)

rjlie Uy, H Ug — OAHO(MOTOHHBIE MAaTPHUHble 3JIeMEeHTbl, ONMHCBIBAIOIlHe COOT-
BETCTBEHHO YHHUTOXKeHHe (OTOHA 4acTOTHl « H poxK/JeHHe (OTOHA YaCTOTHL
Q, ® — cpeanssa yacTora Bo36yxKaaioulero HaaydeHusi; H — ramuJIbTOHHAH
CHCTEMbI, y — OIlepaToOp paAHallHOHHOTO 3aTyXaHHs. (...)y O3HAUaeT ycpei-
HeHHe 110 HAayaJbHBIM COCTOSIHHSIM CHCTEMBI,

W3 (2)—(4) nonyuaem aas P(Qq, 1):

t t
P(Qu,t)= [dt; [[dt:dl"2S (ts,12) A, (0, ti— Vs, i —t,) (5)

—00

HJIH, HCNOJIb3Ysi HOBble NepeMeHHble HHTerpHpPOBaHUsi 1==1—Ily, T’ =1t —1Fs:
2 oo

P(Qo, t)y= [dt, [[dudU S(ti—r, ti—1')aq,(0,7,7). (6)
—o0 0

Hasi nosyuyeHHsi BbKXKEHHOro NpoBaja mepeiifeM K npejeny f—oo H,
HCIOJIB3Y S

S (ti —, U —'T/) _— fo} dun du)z S (-0)1, 0)2) exp [L'un (ti — T)— l'-(uz(t: pre T/)],
(7)

noJyuaem
P(Qu) =P (Qp,0)= [do S(w,n) [[drdt exp [io (T —1)]aa,(0,7,7).
p—_vY 0
Ucnonbays

#(Qui, 0) = [ ] drdv’ exp [io (v — 1) 1<0t exp[i (H4iy) (t— 1) ]vo X
0

X exp [iH (v —1) ] (8)
— IOIVIOIleHHe Ha 4YacToTe ®, @=UqtUg — BEPOATHOCTb IIpeBpalleHHs
B036yxaeHHOro cBeToM cucreMbl H J(w)=S(w, ®) — HHTEHCHBHOCTb BO3-

OyKJamollero cBera Ha 4yacTtoTe o (KBajapar MOAYJs (ypbe-KOMIOHEHTHI),
MOJIyuaeM OKOHYaTeJbHO

P (Dot da I i) iOd, ). 9)

Taknum o6pas3om, B paccMaTpHBaeMoOM caydae OJHOQOTOHHOro mpouecca
o6pasoBaHHs NpoBaJa, MOJydYyaeMblii CHEeKTpaJbHbIH MPOBaJ OAHHAKOB Kak
NPH BbI)KHFAHHH OJHHOYHBIM HMIYJIbCOM, TaK H TIPH CTAIlHOHAPHOM BBIKH-
raHHu (B YCJIOBHSIX OTCYTCTBHSI 3((EKTOB HACBHILIEHHS), €CaH TOJIbKO J03bl
BBIXKHIaHHsl Ha Ka)KJI0H 4acToTe OAHHAKOBHL. (31ech 103a — 3TO cymMMmap-

HOe 4HCJ0 (OTOHOB 3a Bce BpeMsl BO3/eHCTBHA cBeTa Ha (OTOXPOMHYIO
IJIEHKY) .
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OTMeTHM, YTO OAMHOUHbIH HMINYJbLC 3/€ch O3Hauaer GbicTpoe BO36YKie-

Hue 060 GopMEI, JHllb Gbl AJHTEJbHOCTb €ro Gblia Kopoue BpeMeHH (¢a-
30BOii MaMsITH cpeiabl. B 4acTHOCTH, HMINYJ/IbC MOXKET COCTOSATh H3 ABYX 4ac-
Teil — OMOPHOrO W CHIHAJBLHOrO HMIyJbca rojorpadpuueckoi 3amucu [ 6].
B 3tom cayuae J(w) BkaIOyaer B cebsi 10JKHBIM 00pa3oM HHTepdepeHILHOH-
HBIH 4YJIeH.

Aptop npusuarteabHa K. K. PeGane 3a npeajioxeHHe TeMbl HCCJ€10Ba-

Husi 1 B. B. XuKHsiKOoBYy 3a LeHHOe o6CyIKeHHe.
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	Рис. 8. Зависимость квадрата спонтанного искажения решетки от температуры при различных значениях индукции магнитного поля для т7>2 (т==3,s, А==o,oo2 эВ, #==4). 1 — В=l3s кГс, 2 — В==l4s кГс, 83 — В==2oo кГс. Пунктирные линии — зависимость квадрата координаты #,?, при котором с?ободная энергия системы имеет максимум, от Т.
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	Рис. 1. Спектр излучения свободной искры (а) и скользящего по поверхности стеклотекстолита разряда (6) в чистом He при давлении 1 атм.
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	Puc. 3. Спектр излучения свободной искры в газовой смеси Хе:Не при давлений 1 атм и изменении концентрации Хе, j
	Рис. 4. Спектр излучения свободной искры в газовой смеси из 0,19 НСI, 3% Xe и – 96,9% He при разных давдениях.
	Рис. 5. Спектр излучения емкостного разряда в газовой смеси из 0,19 HCI, 39 Xe и 96,9% Не при давлении 1 атм (исходные данные — сплошная линия) после 20 мин горения (штриховая линия), 30 мин горения (пунктир) и 60 мин горения (треугольники).
	Рис. 1. Расщепление минимумов одной ориентации в магнитных noasx H=o u H.O (Hx=H,=o) (обозначения см. в тексте).
	Рис. 2. Расчетные зависимости параметров Ат-люминесценции uentpos KI : In or магнитного поля для y=lo-6 538: a — энергий, 6 — обратных времен затухания (сплошные линии) и степеней поляризации (пунктирные линии). : 1,2, 8 нумеруют соответствующие компоненты излучения.
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	Рис. 4. Расщепление ар-минимумов в магнитном поле с учетом туннельных переходов a — npu h<vy, 6 — npu h>y, (h?/6=h(h/B)<<h, у<<o).
	Puc. 1. Кривые кипения Ф-113 на алюминиевой поверхности с бронзовым покрытием. 1 — беспористое покрытие, отшлифованное порошком корунда размером фракции 82 мкм, толщина [==o,l мм, 2 — пористое покрытие: пористость ё==so%, 1==0,16 мм, средний радиус пор а==6:lo-6 м, $ — в=29%, L=0,06 MM, &==2,5:10-6 м.
	Рис. 2. Гистерезисные явления при кипении Ф-113 на алюминиевой поверхности с бронзовым пористым покрытием (е==29%, 1==0,12 мм, а==3:lo-6 м). Положение кривой кипения / — после возвращения из пленочного режима кипения, 2 — на дегазированной поверхности при понижении и 83 — при повышении тепловой нагрузки при времени стабилизации: а — | мин, б — 5 мин, в — 30 мин, j
	Рис. 3. Зависимость критической плотности теплового потока от параметров пористого покрытия.
	Зависимость энтропии BSI3KOCTH пластических шлаков эстонских и ленинградского сланцев от температуры, концентрации и формы твердых частиц — (кристаллов): 1 — для частицы с более или менее круглой формой; 2 — для частицы с удлиненной. формой.
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	Puc. 2. Мнимое изображение монеты, сфотографированное непосредственно с расположенной в криостате голограммы.
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